FILM TIPIS Baoe2sSrosrs 1103 DIDADAH Fe BERSTRUKTUR
METAL-FERROELECTRIC-SEMICONDUCTOR (MFS)
SEBAGAI SENSOR CAHAYA

AYU BONITA PERTIWI HARIANJA

DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026



@Hak cipta milik IPB University H_”wu—w G:H/NGH.MHA.‘M\

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar |PB University.

—vw C:_<®—aw_ 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University. . .
— Bogor Indonesia — Perpustakaan IPB University



PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Film Tipis
Bao25S10,375Ti03 Didadah Fe Berstruktur Metal-Ferroelectric-semiconductor
(MFS) sebagai Sensor Cahaya” adalah karya saya dengan arahan dari dosen
pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi
mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan
maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2026

Ayu Bonita Pertiwi Harianja
G7401221058



@Hak cipta milik IPB University H_”wu—w G:H/NGH.MHA.‘M\

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar |PB University.

—vw C:_<®—aw_ 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University. . .
— Bogor Indonesia — Perpustakaan IPB University



ABSTRAK

AYU BONITA PERTIWI HARIANJA. Film Tipis Bage25Sr0375Ti03
Didadah Fe Berstruktur Metal-Ferroelectric-semiconductor (MFS) sebagai Sensor
Cahaya. Dibimbing oleh IRZAMAN dan IRMANSY AH.

Film tipis Barium Strontium Titanate (BST) merupakan material feroelektrik
semikonduktor yang berpotensi sebagai sensor cahaya. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaruh variasi pendadah Fe terhadap ketebalan, sifat optik, struktur
kristal, karakteristik listrik film tipis yang dihasilkan, serta mengkaji respons listrik
film tipis Baoe25Sr0375T103 terhadap cahaya sebagai sensor cahaya. Film tipis
Bao,625S10,375T103 yang didadah Fe (0%, 0,5%, 1%, dan 1,5%) telah berhasil dibuat
di atas substrat Si (100) tipe-p melalui proses Chemical Solution Deposition (CSD)
yang dilanjutkan dengan proses spin coating sebanyak 3 kali pengulangan pada
kecepatan 3000 rpm selama 30 detik dan di annealing pada temperatur 550 °C.
Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penambahan pendadah Fe meningkatkan
ketebalan film, mengubah energi band gap serta menghasilkan film BST berstruktur
kubik dengan karakteristik diode dan respons terhadap cahaya. Variasi pendadah
Fe 1% memberikan respons terbaik, sehingga film tipis BST berpotensi digunakan
sebagai sensor cahaya berbasis respons fotokonduktif.

Kata kunci: BST, film tipis, pendadah Fe, sensor cahaya, substrat Si tipe-p

ABSTRACT

AYU BONITA PERTIWI HARIANJA. Fe-Doped Bao.s2sSro.375T10s Thin
Films with a Metal-Ferroelectric-Semiconductor (MFS) Structure as Light Sensors.
Supervised by IRZAMAN and IRMANSY AH.

Barium Strontium Titanate (BST) thin films are ferroelectric semiconductor
materials with potential applications as light sensors. This study aims to analyze the
effect of Fe doping variation on the thickness, optical properties, crystal structure,
and electrical characteristics of the resulting thin films, as well as to investigate the
electrical response of Bao.s25Sr0.375T105 thin films to light as light sensors. Fe-doped
Bao.s25S10.375T105 thin films with Fe concentrations of (0%, 0,5%, 1%, and 1,5%)
were successfully fabricated on p-type Si (100) substrates using the Chemical
Solution Deposition (CSD) method followed by a spin coating process repeated
three times at a rotation speed of 3000 rpm for 30 seconds and annealed at 550 °C.
The results showed that Fe doping increased the film thickness, altered the band
gap energy, and produced BST thin films with cubic structures, diode
characteristics, and light response properties. The 1% Fe dopant concentration
yielded the best response, indicating that BST thin films have the potential to be
used as photoconductive light sensors.

Keywords: BST, Fe doping, light sensor, p-type Si (100) substrate, thin film
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